
Verwendung: Germanium-pnp-Transistor für 
GC 101 rauscharme Verstärker, Misch- und Oszilla- 

torstufen im Nieder- und Mittelfrequenz- 

gebiet bei Umgebungtlemperaturen 0x 
bis -+65°C 

— —— — 

Standard: TGL 200-8391 

Abmessungen: Bauform A 3/25-b, 

TGL 11811 

Masse ® 089 

Zulässige Höchstwerte 

fürda = 45°C 

+Uc80 = 15V IB = 5mA 

-UEBO = 10V Prot = 30 mW 

IC = 15mA 0) =75°C 

-IE = 15mA Öa = 65°C 

rd 
Wärmewidersto K nd Rın < 1 mW 

Kennwerte für 00 = 25°C —5 grd 

Min Typ | Max t Meßbedingungen 

Reststräme 

-ICBO | 15 pA 15 uA | -Uca = 6V 

-Iceo 5o;.A'sou‚m{ -UcB = 25 V 
»ICEO ’ | 55 pA ’ 600 A | -Uce = 6V 

-IEBO ‘ 50 A | 500 uA | -UEB = 15 V 

Grenzfrequenz 
— — 

fnzip l 1MHz | 21 MH:I l Ucs = 6 V, -Ic = 1mA, f = 3MHz 

Rauschmaß 

i 5 dB 10dB | -Uce = 1 V, -Ic = 0,2mA, f = 1kHz 
‘ ‘Af = 1 kHz, Rg = 500 0 



l Min Typ Max | Meßbedingungen 

Vierpolwerte in Emitterschaltung 

ht1e 0,2 kQ 0,6 kQ | 5kQ | -Uce = 6 V, -Ic = 2mA, f = 1.kHz 

hıze 4-10-4 30 -10« | 
haze | 56 uS 200 uS 

| Stromverstärkungsgruppen 

ha1e 19 l 35 a 

hz1e 28 56 b 

hz1e 45 | 28 c 

hate MS | 143 d 

hz1e 117 || 231 e 

| 

Bestellbeispiel für einen Transister Transistor GC 101c - TGL 200-8391 

der Stromverstärkungsgruppe c



Kollektor-Emitter-Spannung in Abhängigkeit 
‘ vom Basisabschlußwiderstand 

für da = 25°C 

Kollektor-Reststram als Funktion der Sperr- 
schichttemperatur 

—— (Grenzwert 
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Paramater 
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